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~ MINISTERIO
'DE EDUCACION Y CIENCIA

7250 RESOLUCION de 4 de enero de 1986. de la Secreta-
" ria de Estado de Universidades e Investigacion, por la
que se convocan becas de personal investigador v
recruice espectalizado en Microelecironica, coordinade’

con ¢l Plan de Formacion de Personal Investigador.

Eh funcién del desarrollo del Programa Especial de I+D en
Microelectronica, considerando las bmiataciones actuales en el
nimero de cientificos v técnicos especializados en las diferentes
areas de esta tecnologia vy 1a expansion previsible en los proximos
afios de-la investigacion ep si misma como consecuencia de la
actividad industrial en este campo. Ja Comision Asesora de
Invesugacion Cientifica %Tecmca {CAICYT) ha elaborado, coordi-
nado con ¢l Plan de Formacidon de Personal Investigador, el
Programa de Formacion de Personal Investigador y Técnico
Especializado en Microelecironica.

Este programa debe estar también estrechamente coordinado
con el desarrolio del recientemente creado Centro MNacional 141 en
Microelectronica.

Por 10do ello, esta Secreiaria de Estado ha resuelto:

{’onvocar becas de personal investigador y 16cnico especializado

en Microclecirdnica. coordinado con el Plan de Formacion de
Personal Investigador, de acuerdo con la norma comemda en el
anexo de esta Orden.

Madrid. 14 de enero de 1986 -El Secretaro de Estado, Juan
k()_]() Alaminos,

¥ ANEXOD

1. Objetivos del Programu

l:sl;. Programa s¢ propone formar escalonadamente a lo largo de
los préximo cualre anos un conjunte de jnvestigadores ¥ 1écnicos
especiahizados en las siguientes areas basicas para el desan'ollo de
la Microelecironica:

A} Diseno de circuitos mtcgradm {diserno avudado por orde-
nador. esirategias de diseno, simulacién y comprobacion del Cl,
por ejemplo),

B) Tecnologia J)esarrollo de dispositivos. Procesos de fabnica-
161 €n microelecironica.

2. Requisitos de fos soficitantes

Para poder oplar a estas beeas seran necesanos los siguientes
TequisItos:

A} Poseer nacionalidad espafiola.

B) Fswar en posesion. en el momenio de finalizar el plazo de
las sohcitudes, del titulo de Licenoiado por Facultad Universitaria,
de Ingeniere con provecto fin de carrera por una Escuela Técnica
Superior o Doctor. i

C) Poseer un buen conocimiento del idioma inglés, francés o
alemain. acreditandolo mediante las oportunas pruchas que fija la
Direccion General de Politica Cientifica del Ministeric de Educa-
cibn v Ciencia.

3. Cardcter y condicionrs de las becas .

31 Las renuncias de las becas deberan presentarse ante la
Direccidon General de Politica Cientifica. No se admitiran interrup-
ciones tem[)ora]es de las becas salvo casos excepcionales.

1.2 Alos efectos de concurso y opasicion, se considerard como
ldrea investigadora el nempo de disfrute de la beca.

3.3 A partir de una formacion adecuada a nivel de Licenciado.
Ingeniero Superior o Doctor. el Programa aponard avudas para:

a) Asistencia a cursos intensivos de especializacion.

b} Estancias de investigacidn y especializacien cn Centros
esparioles.

c} Estancias de investigacion y especializacion en laboratorios
extranjeros.’

"~ La Ponencia de Seguimiento del Programa Especial dec [+D en

Microelectronica nombrada al efecvo por 1a CAICY T serd responsa-

ble del desarrollo y seguimiento del Programa, encargandose de:

I. Organizar cursos de especializacion y solucionar propuestas
de cursos de la comunidad cientifica en gencral.
Coordinar la seleccion de bencficianios a estas ayudas en
fortnacion.
3. Goestionar estancias y -compensacipnes en laboratorios
eX1ranjerns y espaioles.

4, - Seguimiento y 1utoria 4 los largo de la formacion.

4 Cuamia y duracion de las becas

bas becas 0 ayudas cubriran un periodo de formacion de hasta
dos afos, prorrogables eventualmente a un méximo de tres, de
acuerdo con us plan individualizado establecido por la Panenciz de
Seguimiento del Programa Especial I+D en Microclectrénica y
aceplado explicitamente por ¢l solicitanic al comienzo del mismo.
Las becas se renovaran anualmente tras la presentacién, por
rie del becario, de los informes sobre Iz labor realizada a la
onencia de chmrmcnlo del Programa y la aprobacion de los
mismos. Las becas podran cubrr, de acuerdo con cada plan

'1nd:wdual los siguientes aspecios:

1. Los gastos de inscripcion y dsislcncia 4 cursos de actlualiza-
cion/especializacion.

2. Estancias de formacion/éspecializacion en Centros espatio-
les. La cuantia de las ayudas se adoptari a la modalidad de la
estancia y al nivel de! bencficiario. )

3. Estancias en laboratorios extramgeros; la dotacion econd-
mica sera la equivalente a 1.000 6 1.600 dolares al mes. en funcién
de las caracterisiicas del pais que se venfique la estancia.

Pasibilidad. a los becarios de extranjero, de un ano o dos de
reincorporacion a un Centro o Empresa nacional.

La acreditacian por los becarios de un adecuado aprovecha-
mienio sera considerado como mérito preferente para su incorpora-
cion al Ceniro Nacional de Microclectrénica.

4. El pago de las com pensacioncs econpmicas exigidas por los
laboratorios receptores.

5. Formah*amm de {as solicirudes

I. Las sohicitudes s¢ formalizaran en los impresos nomaliza-
dos que s¢ encontraran a disposicion de los interesados. en ¢l lugar
de presentacidn de los mismos, Servicio de Formacidn de Personal
Investigador, Seccion de Becas en el Exwerior, calle Rosario Ping,
14-16, B.° 28020 Madnd.

2. Los mpresos de solicitud deberan it acompanados de la
siguiente documentacién:

a) Cummculum vitae, con indicacion de publicacioncs. traba-
Jos, comunicaciones a Congresos, ete. Indicar claramente la situa-
cion profesional/iaboral actual.

b)) Uhilizando las hojas de los impresos normalizados. memo-
ria del trabajo de invesuigacion a realizar,

c) En el caso de becas predoctorales, certtficacién acadtmica
deallada.

d} En el caso de becas en Espania. descripeion de las activida-
des del grupo investigador donde se integre ¢l candidato.

e} Declaracion/certificacion del nivel del conocimtento de

‘khomas.

fy Documentacion relativa a su admision en el Centro donde

¢ vaya a realizar su investigacion. conteniendo datos sobre st tutor

y drtalle de los costes de matrifula o de los gastos dc taboratorio.
31 los hubiera.

g} Dos cartas de presentacian de Protesords o Investigadores,

6. Plazo -

E! Plazo de presentacion de. solicitudes sera de treinta dias
naturales a parur de la publicacién de esta con\ocalona cn ¢l
«Boletin Oficial del Estadon.

1. Criterio de seleccion

La seleccidn de solicitudes se realizara por el procedimicnte gue
indique la Ponencia de Seguimienio del Programa Especial de 1+D
en Microelectrénica, la cual tendrd en cuenta, enire otros, los
sIguientes aspectos:

a) Expediente académico.

by Conocimiento de idiomas.

¢) Trabajos especificos en €] campo de Microclectronica 3
méritos cientificos.

Las catrevistas de seleccion de beneficianios para la primera
etapa del Programa, asi como las pruebas de idiomas que se estinie
oportuno realizar, se comunicard oportunamente a los candidatos,

7251 ORDEN de 19 de febrero de 1986 por la que s¢ dispone

el cumplimiento en sus propios términos de la senten-
cia dictada por iz Sala Tercera del Tribunal Supremo,
en 5 de diciembre de 19835, relattva al returso conten-
closo-gdministrativa interpuesto por d(ma Patrocinio
Molina Valverde y otros.

limé, Sr.: En el recurso contencioso-adminisirative interpuesto
por dona Patrocinio Molina Valverde y otros. contra resolucion de



